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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Изучение  основных  законов  зарождения  и  роста  наноструктур,  а  также  свойств1.
материалов в пленочном состоянии.

Формирование  навыков  проведения  расчетов  условий  зарождения  и  влияния  их  на2.
свойства пленок.

1.2. Задачи дисциплины

Изучение основ роста пленок и зависимости их структуры от технологических факторов.1.
Изучение основных свойств металлических, резистивных и диэлектрических пленок.2.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.02.08.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-2. Способен
аргументировано
выбирать и
реализовывать на
практике эффективную
методику
экспериментального
исследования
параметров и
характеристик
приборов, схем,
устройств и установок
электроники и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения

ПК-2.1. Знает базовые методики исследования параметров и
характеристик электронных приборов и устройств

ПК-2.2. Умеет определять основные параметры приборов и устройств
электронной компонентной базы

ПК-2.3. Владеет методиками постановки и проведения
экспериментальных исследований

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
5 семестр
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1 Зарождение и рост тонких пленок
2 Проводящие пленки
3 Резистивные пленки
4 Диэлектрические пленки


